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摘要(译)

本发明涉及一种基于矢量漩涡光束的脑磁图检测装置，基于量子效应，
结合矢量光场与漩涡光场特性，包括柔性头戴结构、原子磁力计探针、
信号传输线层、信号总线、分析控制部件；信号传输线层、信号总线、
分析控制部件均设置在柔性头戴结构外侧；原子磁力计探针构成阵列设
置在柔性头戴结构中，每个原子磁力计探针的磁场探测头朝向柔性头戴
结构内测，原子磁力计探针构成阵列通过信号传输线层与信号总线连
接，信号总线与分析控制部件连接，信号总线将所接收数据传输给分析
控制部件，分析控制部件进行总体信息拼接与融合，得到所需脑磁场分
布，具有无需低温制冷系统、结构简单、灵敏度高、检测信息量大、空
间分辨率高、灵活性好、可实现小型化等特点。
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